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(54) Vstupni obvod

Vynélez se tyka vstupniho obvodu pro
pfizptsobeni urovné pienageného signélu pa-
rametrim navazujicich obvoda.

Pfi pfenosu &islicovych dat na vétsi vzda-
lenosti vznikaji obtiZe s rugenim pienaseného
signélu, zvlasté pf primyslovém nasazeni.
Prenos signdli na trovni tansistorové va-
zanych logickych obvodt, tzn. TTL obvodd,
je nevhodny vzhledem k malé odolnosti téchto
obvodu proti ru$eni. Proto se pfenos provadi
- se zvySenou Grovni signéld, a pro vlastni zpra-
covani v néslednych transistorové vazanych
logickych obvodech se ptedfazuje vstupni ob-
vod, obvykle transistor ve funkei spinade ktery
mé za Géel ptizpsobenilogické trovné pienosu
na turoven transistorové vazanych logickych
obvodu. Statick4 odolnost zatizeni protiruseni
se tim zvy3uje a je dana odolnosti vstupniho
obvodu. Dynamicka odolnost proti kratkym,
amplitudové vysokym rudivym impulstm,
se obvykle zvySuje vstupnim obvodem inte-
‘graéniho charakteru. Prakticky se to provadi
pasivnimi nebo aktivnimi filtry, jako jsou
pfedfazeny RC obvod nebo zpétnovazebni
kondenzator. Tyto filtry viak zpusobuji pou-
ze zeslabeni rudivého signalu. Je-li amplituda
nebo stfida rudeni vysoks, i takto zeslabena
droven rusivého signalu presahne mez odol-
nosti vstupniho obvodu 'a rusivy signal se
dostane do TTL obvoda. :
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Uvedeny nedostatek je odstranén vstup-
nim obvodem podle vynélezu, jehoi" pod-
statou jsou dvé hradla NAND, z nichz prvni
hradlo NAND mé4 na diodovy vstup ptipojen
prni ochranny odpor a vystup pfipojen pres
druhy ochranny odpor ‘na diodovy vstup
druhého hradla NAND, pfiCemz piimy vstup
prvniho hradla NAND je uzemnén pres prvni
zpozdovaci kondensator a primy vstup druhé-
ho hradla NAND je uzemmén pfes druhy
zpoZdovaci kondensator.

Realizace vstupniho obvodu podle vynalezu
je zaloZena na diodové vazanych logickych ob-
vodech oznadovanych jako obvody DTL, ja-
kym je obvod provadajici negaci logického sou-
¢inu, neboli hradlo NAND. Vysledny obvod si
zachovava statickou odolnost dosud pouZiva-
nych vstupnich obvoda aviak dynamicky je-

odolny proti viem kladnym i zapornym' ru-

§ivym impulsim jejichz doba trvani nepie-
sahne zvolenou mez a to bez ohledu na jejich
amplitudu a sti¥idu.

Priklady provedeni vstupniho obvodu pod-
le vynilezu jsou uvedeny na prilo¥enych
vykresech, na nich? na obr. 1 Je zapojeni
jednoho hradla NAND slozeného z diskrét-
nich prvka, na obr. 2 je vstupni obvod slozeny
z integrovanych hradel a na obr. 3 jsou zna-
zornény prib&hy vstupnich a vystupnich
signald.



Hradlo NAND sloZené z diskrétnich prvki
je tvofeno transistorem T's basi-uzemnénou

pfes prvni odpor r 1, s pfimo uzemnénym

emitorem a s kolektorem pfipojenym ptres dru-
hy odpor r2 na svorku kladného napéjeciho
napdti Uy tvorici napéjeci vstup 1 hradla.
Primy vstup 2 hradla je pfes Zenerovu dio-
du Z ptipojen na basi transistoru T, a pfes
treti odpor r3 o velikosti R; spojen s napa-
jecim vstupem 1 hradla. Diodovy vstup 3
hradla je pres diodu D piipojen k Zenerové

diodé Z. Vystup 4 hradla je vyveden z kolek-

" toru transistoru T. Mezi pfimy vstup 2 a zem
5 je zapojen zpotdovaci kondensator 6 o hod-

noté Cs a v sérii s-diodovym vstupem 3, je’

zapojen ochranny odpor 7 o velikosti Ry. Je-li

na diodovém vstupu 3 signal ¢ drovni logické’

nuly je na pfimém vstupu potencidl dany

napijecim napétim U, tfetim odporem r3, .
a diodou D s ochrannym odporem 7. ProtoZe

ochranny odpor 7 je mnohem men§i nei
tieti odpor r3 je tento potencil velmi ma-
1y a Zenerova dioda Z i transistor T jsou

uzavieny a na vystupu 4 hradla je signal

o trovni logické jednidky. Po ptichodu sig-
nalu o urovni logické jedni¢ky na diodovy
vstup 3, se dioda D uzavira a ptes treti odpor
r3 se nabizi zpoZdovaci kondensator 6. Je-li
vstupni impuls dostateéné dlouhy, pak na-
péti na pfimém vstupu 2 piestoupi prahové
napéti Zenerovy diody Z a transistor T se
otevie a na vystupu % se objevi signal o irovni
logické nuly. Doba zpoZdéni t, prichodu Zela
impulsu je dana &asovou konstantou RiCe
a plati, Ze

tz = 0,7 R3 . Co

Je-li vstupni impuls kratky, nestadise dioda D
a transistor T oteviit a zpoZdovaci kondenzéator
6 se rychle vybije pies diodu D a ochranny
odpor 7. Velikost R7 ochranného. odporu 7

vzhledem k velikosti Rs odporu r3d je zaned-

batelna ‘a proto je doba vybiti ochranného
kondenzatoru 6 a tim doba piipravy k dalsi-
mu odmé&tovani délky vstupniho impulsu téZ
zanedbatelna. Impuls krat$i neZ doba zpoi-
déni t; tedy na vystup neprojde. Zapoje-
nim dvou takto usporadanych hradel do série
obdrZime obvod odolny proti dynamickému
rufeni kladnymi i zadpornymi impulsy, neza-
visle na amplitud® rudivého signalu, jehoZ

délka je krat$i neZ doba zpoXdéni t;. Misto -

hradel sestavenych z diskrétnich prvka je
vhodné pouZiv integrovanych hybridnich

hradel. Takovy vstupni obvod obsahuje dvé -

hradla NAND 10, 20. Prvni hradlo NAND 10
méa pimy vstup 12 uzemnény pifes prvni

zpotdovaci kondenzator 16 a na jeho diodo-

- vy vstup 13 je ptipojen prvni ochranny odpor

17. Vystup 14 prvniho hradla NAND 10 je
pies druhy ochranny odpor 27 pfipojen na
diodovy vstup 23 druhého hradla NAND 20.
Primy vstup 22 druhého hradla NAND
20 je uzemnén ptes druhy zpozdovaci konden-
zator 26. Napajeci vstup 11 prvniho hradla
NAND 10 i napajeci vstup 21 druhého hradla
NAND 20 jsou pripojeny na svorku kladného
napéti Ux. Mezi vystupem 24 druhého hradla
NAND 20 a zemi je zafazen- délici odpor 8.
Uzemtiovaci vstup 15 prvniho hradla NAND
10 a uzemfiovaci vstup 25 druhého hradla
NAND. 20 jsou ptipojeny na svorku nulového
potencialu. Doba zpoZdéni t, 10 &ela impulsu
pti prichodu prvnim hradlem NAND 10 je
dana vztahem

tz10 = 0,7. R3. Cys

kde Rs; je hodnota tfetiho odporu tohoto
hradla a Ci6 je hodnota prvniho zpoZdovaciho
kondensatoru 16. Obdobné pro dobu zpoz-
déni t,z &ela impulsu pii prachodu druhym
hradlem NAND 20 plati

tzzo = 0,7 . R3 . Czﬁ

kde R; je hodnota odporu tietiho odporu

hradla a Css je hodnota druhého zpoZdovaciho
kondensatoru 26. Pro spravnou funkci pied-
métného vstupniho obvodu musi zpoidovaci
doba t;0 prvniho hradla NAND 10 spliovat
podminku

tpor <tz < timp,

kde tpor je maximalni délka poruchového
impulsu a timp je minimalni délka zpracova-
vaného impulsu. PFitom mezi hodnotou Cis
prvniho zpo#dovaciho kondenséatoru 16 a hod-
notou €z druhého zpoZdovaciho kondensé-
toru 26 musi platit

2. Cis < Cos.

Funkce vstupniho obvodu je nezavislé na
vnitinim detailnim uspofadani hradel, je

‘mo’no pouZit jak integrované hradlo, tak i

diodov® vézané logické obvody z diskretnich
prvka, Poutije-li se jako kolektorového napéti.
transistoru druhého hradla NAND 20 napa-
jeci napéti rovné napéjecimu napéti nasled-
nych tranzistorové vazanych logickych obvo- -

'df, neni tieba zatadit délici odpor 8.

Doba zpo?déni &ela impulsu pii préchodu
prvnim hradlem NAND 10 je v obr. 3 oznade- .
na 7y, druhym hradlem NAND 20 je opatiena

Tz2e
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PREDMET VYNALEZU

1. Vstupni obvod pro pfizpisobeni trovné
prenaSeného signdlu parametri navazujicich
obvodi, vyznacujici se tim, Ze obsahuje dvé
hradla NAND (10, -20), z nichZ prvni hradlo
NAND (10) ma na diodovy vstup (13) pki-
pojen prvni ochranny odpor (17) a vystup (14)
piipojen pfes druhy ochranny odpor (27) na
diodovy vstup (23) druhého hradla NAND
(20), pritemz pFimy vstup (12) prvniho hradla
NAND (10) je uzemnén pies prvni zpozdova-
ci kondensator (16) a pfimy vstup (22) druhé-
ho hradla NAND (20) je uzemnén pres druhy
zpoidovaci kondensator (26).

2. Vstupni obvod podie bodu 1, vyznadujici
se tim, Ze pro parametry prvniho zpoZdovaci-
ho kondenzatoru (16) a tfetiho odporu (r3)
prvniho hradla NAND (10) plati

0,7 . Rs -CIG = tzlo,

kde R; je hodnota tfetiho odporu prvniho
hradla NAND (10) a Cy je hodnota prvniho
zpozdovaciho kondensatoru (16) a tzo je
doba zpoZdéni ¢ela impulzu v prvnim hradle
NAND (10) pro niZ plati

tpor < tzi0 < timp,

kde tpor de délka poruchového impulsu a timp
je minimélni délka zpracovidvaného impulsu.
3. Vstupni obvod podle boda 1 a 2, vyzna-
¢ujici se tim, Ze mezi parametry prvniho
zpoidovaciho kondensatoru (16) a druhého
zpoZdovaciho kondensatoru (26) plati vztah

201 < Cgs

4. Vstupni obvod podle bodu 1 a% 3, vyz-
nadujici se tim, Ze vystup obvodu je uzemnén
pres délici odpor (8).
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